
氧化金属皮膜雹阻器
Mε丁AL OX|DE FlLM REs丨 sTORs 鹬躔鹬

Rep/Distributed by∶

WeHeader Co■ 、Ltd■

特性 CHARACTERlsT丨 Cs

弑翰项自
Test№ms

规格值∷∷

spec田0⒍Va"e

湿度系敷

Temρ ,Goemoenl Ofresislan。 e
±350PPM`OC

短峙湖遢夤猜 ∷

shO淡 刂me0ˇo"Oad
即NⅡ+l1°/0+Ol∞Ω)

RssⅡ⊥∷lp/。+0,1Ω
)

耐雹屦
Die|ed“ o

黑掼壤的异状

NO evidenoe ofdamaqe
∷∷
∷
∞北畹∷∷咖

∷葩
∷际

>10|Mo

端子强度

TeΓ minal strenqlh

椠损壤的异状
No evidenOe ofdamaqe

Ⅱ耐液负∷祷 ∷∷
Mo沁tu№ lO每刂Ⅱfe

±ls%艹⒍OsΩ )

孳命赏骏(定格焦荷)70。 C
Load Ⅱfe at700C

±(5%+005Ω )

瀛度∷糖镊∷∷∷∷

TOmDer o】 ur° ovO⒒ h¤
∶(1%|⒐ 00Ω )

焊锡性
soldornbiⅡ lv

>95%

时溶剜惟∷∷
soldorabⅡ itv

箨损∷辑睁矛∷捧∷∷
Noeˇ i-o冖 oo0f∷ -舍

"0ge燃’眩

唧

不

如

奥燃蛲的异状
NO eV}dence of冂θme

鳎 制品介绍 |NTRODVCT|0N

RsN金属氧化皮膜雷阻器具有高信赖性、高稳勋 l±及不燃

等特性,逋用于各稂较大功率回路。Rss焉小型化廑品。
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12M = 12MΩ
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